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(57)【要約】
 
【課題】 大視野角において見られる色ずれの現象を改
善し、画像表示の効果を高めることのできるアレイ基板
及び液晶パネルを提供する。
【解決手段】　アレイ基板は、複数の走査線と、複数の
データ線と、複数の画素ユニットと、コモン電圧を入力
するコモン電圧とを含んでなり、それぞれの該画素ユニ
ットは少なくとも２つの画素電極と、少なくとも２つの
スイッチ回路とを含み、少なくとも２つの該画素電極は
第１画素電極と第２画素電極とを含み、少なくとの２つ
の該スイッチ回路は該第１画素電極に作用する第１スイ
ッチ回路と、該第２画素電極に作用する第２スイッチ回
路とを含み、それぞれの該画素ユニットが第１コントロ
ールスイッチをさらに含み、該コントロールスイッチが
制御端と第１端と第２端とを含み、該第１画素電極が該
第スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する該走
査線と該データ線とに接続し、該第２画素電極が該第２
スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する走査線
に接続し、かつ少なくとも該第２スイッチ回路を介して
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の画素ユニットと、コモン電圧を入力するコモ
ン電圧とを含んでなり、
それぞれの該画素ユニットは少なくとも２つの画素電極と、少なくとも２つのスイッチ回
路とを含み、少なくとも２つの該画素電極は第１画素電極と第２画素電極とを含み、少な
くとの２つの該スイッチ回路は該第１画素電極に作用する第１スイッチ回路と、該第２画
素電極に作用する第２スイッチ回路とを含み、それぞれの該画素ユニットが第１コントロ
ールスイッチをさらに含み、該コントロールスイッチが制御端と第１端と第２端とを含み
、該第１画素電極が該第スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する該走査線と該デ
ータ線とに接続し、該第２画素電極が該第２スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応
する走査線に接続し、かつ少なくとも該第２スイッチ回路を介して該第１スイッチ回路に
接続して最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応する該データ線と接続し、該コ
ントロールスイッチの制御端が該画素ユニットに対応する走査線に接続し、該コントロー
ルスイッチの該第１端と該第２画素電極が接続し、該コントロールスイッチの第２端が該
コモン電極と接続し、
該画素ユニットに対応する該走査線に走査信号を入力して該第１スイッチ回路と該第２ス
イッチ回路と該コントロールスイッチとがＯＮになった場合、該第１画電極が該第１スイ
ッチ回路を介して該画素ユニットに対応するデータ線のデータ信号を受信し、該第２画素
電極が該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回路とを順に介して該画素ユニットに対応す
るデータ線からデータ信号を受信し、該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回路の作用の
下で該第１画素電極と該第２画素電極との間にゼロの電圧差が存在しなくなり、かつ該第
１スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通過能力と、該第２スイッチ回路がＯＮになっ
た場合の電流通過能力とが異なって該第１画素電極と該第２画素電極との間に異なる電圧
差を得て、該コントロールスイッチが放電薄膜トランジスタであって、該コントロールス
イッチの制御端が該放電薄膜トランジスタのゲートに対応し、該コントロールスイッチの
第１端が該放電薄膜トランジスタのソースに対応し、該コントロールスイッチの第２端が
該放電薄膜トランジスタのドレインに対応し、該放電薄膜トランジスタが０Ｎになった時
間内に該第２画素電極の電圧を変化させ、該放電薄膜トランジスタの幅と長さの比例が設
定値よりも小さく、ＯＮになった時間内に該第２画素電極と該コモン電極との電圧差を減
少させ、かつゼロにしないことを特徴とするアレイ基板。
【請求項２】
前記第１スイッチ回路が第１薄膜トランジスタであって、該第２スイッチ回路が第２１薄
膜トランジスタであって、該第１薄膜トランジスタの幅と長さの比例が該第２薄膜トラン
ジスタの幅と長さの比例と異なり、第１スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通能力が
、第２スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通能力とが異なることを特徴とする請求項
１に記載のアレイ基板。
【請求項３】
それぞれの前記画素ユニットが第３画素電極と第３スイッチ回路とをさらに含み、該第３
画素電極が該第３スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する走査線に接続し、かつ
該第３スイッチ回路を介して該第１スイッチ回路と接続し、最終的に該第３画素電極と該
画素ユニットに対応するデータ線と接続を実現し、
該第２電極が該第２スイッチ回路と該第３スイッチ回路とを介して該第１スイッチ回路に
接続し、最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応するデータ線との接続を実現す
ることを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項４】
複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の画素ユニットと、コモン電圧を入力するコモ
ン電圧とを含んでなり、
それぞれの該画素ユニットは少なくとも２つの画素電極と、少なくとも２つのスイッチ回
路とを含み、少なくとも２つの該画素電極は第１画素電極と第２画素電極とを含み、少な
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くとの２つの該スイッチ回路は該第１画素電極に作用する第１スイッチ回路と、該第２画
素電極に作用する第２スイッチ回路とを含み、それぞれの該画素ユニットが第１コントロ
ールスイッチをさらに含み、該コントロールスイッチが制御端と第１端と第２端とを含み
、該第１画素電極が該第スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する該走査線と該デ
ータ線とに接続し、該第２画素電極が該第２スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応
する走査線に接続し、かつ少なくとも該第２スイッチ回路を介して該第１スイッチ回路に
接続して最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応する該データ線と接続し、該コ
ントロールスイッチの制御端が該画素ユニットに対応する走査線に接続し、該コントロー
ルスイッチの該第１端と該第２画素電極が接続し、該コントロールスイッチの第２端が該
コモン電極と接続し、
該画素ユニットに対応する該走査線に走査信号を入力して該第１スイッチ回路と該第２ス
イッチ回路と該コントロールスイッチとがＯＮになった場合、該第１画電極が該第１スイ
ッチ回路を介して該画素ユニットに対応するデータ線のデータ信号を受信し、該第２画素
電極が少なくとも該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回路とを順に介して該画素ユニッ
トに対応するデータ線からデータ信号を受信し、該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回
路の作用の下で該第１画素電極と該第２画素電極との間にゼロの電圧差が存在しなくなり
、該スイッチ回路がＯＮになった時間内に該第２画素電極の電圧を変化させ、該第２画素
電極と該コモン電極との電圧差を減少させ、かつゼロにしないことを特徴とするアレイ基
板。
【請求項５】
　前記第１スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通過能力が、該第２スイッチ回路がＯ
Ｎになった場合の電流通過能力と異なり、該第１画素電極と該第２画素電極との間に異な
る電圧差を得ることを特徴とする請求項４に記載のアレイ基板。
【請求項６】
前記第１スイッチ回路が第１薄膜トランジスタであって、該第２スイッチ回路が第２１薄
膜トランジスタであって、該第１薄膜トランジスタの幅と長さの比例が該第２薄膜トラン
ジスタの幅と長さの比例と異なり、第１スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通能力が
、第２スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通能力とが異なることを特徴とする請求項
５に記載のアレイ基板。
【請求項７】
それぞれの前記画素ユニットが第３画素電極と第３スイッチ回路とをさらに含み、該第３
画素電極が該第３スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する走査線に接続し、かつ
該第３スイッチ回路を介して該第１スイッチ回路と接続し、最終的に該第３画素電極と該
画素ユニットに対応するデータ線と接続を実現し、
該第２電極が該第２スイッチ回路と該第３スイッチ回路とを介して該第１スイッチ回路に
接続し、最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応するデータ線との接続を実現す
ることを特徴とする請求項４に記載のアレイ基板。
【請求項８】
　前記コントロールスイッチが放電薄膜トランジスタであって、該コントロールスイッチ
の制御端が該放電薄膜トランジスタのゲートに対応し、該コントロールスイッチの第１端
が該放電薄膜トランジスタのソースに対応し、該コントロールスイッチの第２端が該放電
薄膜トランジスタのドレインに対応し、該放電薄膜トランジスタの幅と長さの比例が設定
値よりも小さく、ＯＮになった時間内に該第２画素電極と該コモン電極との電圧差を減少
させ、かつゼロにしないことを特徴とする請求項４に記載のアレイ基板。
【請求項９】
アレイ基板と、カラーフィルタ基板と、該アレイ基板と該カラーフィルタ基板との間に位
置する液晶層を含み、
複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の画素ユニットと、コモン電圧を入力するコモ
ン電圧とを含んでなり、
それぞれの該画素ユニットは少なくとも２つの画素電極と、少なくとも２つのスイッチ回
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路とを含み、少なくとも２つの該画素電極は第１画素電極と第２画素電極とを含み、少な
くとの２つの該スイッチ回路は該第１画素電極に作用する第１スイッチ回路と、該第２画
素電極に作用する第２スイッチ回路とを含み、それぞれの該画素ユニットが第１コントロ
ールスイッチをさらに含み、該コントロールスイッチが制御端と第１端と第２端とを含み
、該第１画素電極が該第スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する該走査線と該デ
ータ線とに接続し、該第２画素電極が該第２スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応
する走査線に接続し、かつ少なくとも該第２スイッチ回路を介して該第１スイッチ回路に
接続して最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応する該データ線と接続し、該コ
ントロールスイッチの制御端が該画素ユニットに対応する走査線に接続し、該コントロー
ルスイッチの該第１端と該第２画素電極が接続し、該コントロールスイッチの第２端が該
コモン電極と接続し、
該画素ユニットに対応する該走査線に走査信号を入力して該第１スイッチ回路と該第２ス
イッチ回路と該コントロールスイッチとがＯＮになった場合、該第１画電極が該第１スイ
ッチ回路を介して該画素ユニットに対応するデータ線のデータ信号を受信し、該第２画素
電極が該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回路とを順に介して該画素ユニットに対応す
るデータ線からデータ信号を受信し、該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回路の作用の
下で該第１画素電極と該第２画素電極との間にゼロの電圧差が存在しなくなり、かつ該第
１スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通過能力と、該第２スイッチ回路がＯＮになっ
た場合の電流通過能力とが異なって該第１画素電極と該第２画素電極との間に異なる電圧
差を得て、該コントロールスイッチが放電薄膜トランジスタであって、該コントロールス
イッチの制御端が該放電薄膜トランジスタのゲートに対応し、該コントロールスイッチの
第１端が該放電薄膜トランジスタのソースに対応し、該コントロールスイッチの第２端が
該放電薄膜トランジスタのドレインに対応し、該放電薄膜トランジスタが０Ｎになった時
間内に該第２画素電極の電圧を変化させ、該放電薄膜トランジスタの幅と長さの比例が設
定値よりも小さく、ＯＮになった時間内に該第２画素電極と該コモン電極との電圧差を減
少させ、かつゼロにしないことを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項１０】
前記第１スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通過能力が、該第２スイッチ回路がＯＮ
になった場合の電流通過能力と異なり、該第１画素電極と該第２画素電極との間に異なる
電圧差を得ることを特徴とする請求項９に記載の液晶表示パネル。
【請求項１１】
前記第１スイッチ回路が第１薄膜トランジスタであって、該第２スイッチ回路が第２１薄
膜トランジスタであって、該第１薄膜トランジスタの幅と長さの比例が該第２薄膜トラン
ジスタの幅と長さの比例と異なり、第１スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通能力が
、第２スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通能力とが異なることを特徴とする請求項
１０に記載の液晶表示パネル。
【請求項１２】
それぞれの前記画素ユニットが第３画素電極と第３スイッチ回路とをさらに含み、該第３
画素電極が該第３スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する走査線に接続し、かつ
該第３スイッチ回路を介して該第１スイッチ回路と接続し、最終的に該第３画素電極と該
画素ユニットに対応するデータ線と接続を実現し、
該第２電極が該第２スイッチ回路と該第３スイッチ回路とを介して該第１スイッチ回路に
接続し、最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応するデータ線との接続を実現す
ることを特徴とする請求項９に記載の液晶表示パネル。
【請求項１３】
　前記該コントロールスイッチが放電薄膜トランジスタであって、該コントロールスイッ
チの制御端が該放電薄膜トランジスタのゲートに対応し、該コントロールスイッチの第１
端が該放電薄膜トランジスタのソースに対応し、該コントロールスイッチの第２端が該放
電薄膜トランジスタのドレインに対応し、該放電薄膜トランジスタの幅と長さの比例が設
定値よりも小さく、ＯＮになった時間内に該第２画素電極と該コモン電極との電圧差を減
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少させ、かつゼロにしないことを特徴とする請求項９に記載の液晶表示パネル。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は液晶表示技術に関し、特にアレイ基板及び液晶表示パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式の液晶表示パネルは、応答速度が速
く、コントラストが高いなどの長所を有し、目下液晶表示パネルの主流として発展しつつ
ある。但し、異なる視野角においては液晶分子の配向が一致せず、液晶分子の有効な屈折
率も異なる。このため、透過光線が強くなるという変化が生まれる。具体的な表現として
は、斜めの視野角の光透過能力が下がり、正面方向の視野角に表現される色と一致しなく
なり、色差が発生する。このため、大視野角において観察すれば、色ずれにより色彩がリ
アルでなくなっていることが分かる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この発明は、大視野角において見られる色ずれの現象を改善し、画像表示の効果を高め
ることのできるアレイ基板及び液晶パネルを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
そこで、本発明者は従来の要介護者、もしくは要支援者の身元を識別する方法見られる欠
点に鑑み鋭意研究を重ねた結果、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の画素ユニッ
トと、コモン電圧を入力するコモン電圧とを含んでなり、それぞれの該画素ユニットは少
なくとも２つの画素電極と、少なくとも２つのスイッチ回路とを含み、少なくとも２つの
該画素電極は第１画素電極と第２画素電極とを含み、少なくとの２つの該スイッチ回路は
該第１画素電極に作用する第１スイッチ回路と、該第２画素電極に作用する第２スイッチ
回路とを含み、それぞれの該画素ユニットが第１コントロールスイッチをさらに含み、該
コントロールスイッチが制御端と第１端と第２端とを含み、該第１画素電極が該第スイッ
チ回路を介して該画素ユニットに対応する該走査線と該データ線とに接続し、該第２画素
電極が該第２スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する走査線に接続し、かつ少な
くとも該第２スイッチ回路を介して該第１スイッチ回路に接続して最終的に該第２画素電
極と該画素ユニットに対応する該データ線と接続し、該コントロールスイッチの制御端が
該画素ユニットに対応する走査線に接続し、該コントロールスイッチの該第１端と該第２
画素電極が接続し、該コントロールスイッチの第２端が該コモン電極と接続するアレイ基
板と、係るアレイ基板と、カラーフィルタ基板と、該アレイ基板と該カラーフィルタ基板
との間に位置する液晶層を含む液晶表示パネルによって課題を解決でる点に着眼し、係る
知見に基づいて本発明を完成させた。
【０００５】
　以下この発明について説明する。請求項１にアレイ基板は、複数の走査線と、複数のデ
ータ線と、複数の画素ユニットと、コモン電圧を入力するコモン電圧とを含んでなり、
それぞれの該画素ユニットは少なくとも２つの画素電極と、少なくとも２つのスイッチ回
路とを含み、少なくとも２つの該画素電極は第１画素電極と第２画素電極とを含み、少な
くとの２つの該スイッチ回路は該第１画素電極に作用する第１スイッチ回路と、該第２画
素電極に作用する第２スイッチ回路とを含み、それぞれの該画素ユニットが第１コントロ
ールスイッチをさらに含み、該コントロールスイッチが制御端と第１端と第２端とを含み
、該第１画素電極が該第スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する該走査線と該デ
ータ線とに接続し、該第２画素電極が該第２スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応
する走査線に接続し、かつ少なくとも該第２スイッチ回路を介して該第１スイッチ回路に
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接続して最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応する該データ線と接続し、該コ
ントロールスイッチの制御端が該画素ユニットに対応する走査線に接続し、該コントロー
ルスイッチの該第１端と該第２画素電極が接続し、該コントロールスイッチの第２端が該
コモン電極と接続し、
該画素ユニットに対応する該走査線に走査信号を入力して該第１スイッチ回路と該第２ス
イッチ回路と該コントロールスイッチとがＯＮになった場合、該第１画電極が該第１スイ
ッチ回路を介して該画素ユニットに対応するデータ線のデータ信号を受信し、該第２画素
電極が該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回路とを順に介して該画素ユニットに対応す
るデータ線からデータ信号を受信し、該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回路の作用の
下で該第１画素電極と該第２画素電極との間にゼロの電圧差が存在しなくなり、かつ該第
１スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通過能力と、該第２スイッチ回路がＯＮになっ
た場合の電流通過能力とが異なって該第１画素電極と該第２画素電極との間に異なる電圧
差を得て、該コントロールスイッチが放電薄膜トランジスタであって、該コントロールス
イッチの制御端が該放電薄膜トランジスタのゲートに対応し、該コントロールスイッチの
第１端が該放電薄膜トランジスタのソースに対応し、該コントロールスイッチの第２端が
該放電薄膜トランジスタのドレインに対応し、該放電薄膜トランジスタが０Ｎになった時
間内に該第２画素電極の電圧を変化させ、該放電薄膜トランジスタの幅と長さの比例が設
定値よりも小さく、ＯＮになった時間内に該第２画素電極と該コモン電極との電圧差を減
少させ、かつゼロにしないことを特徴とするアレイ基板。
【０００６】
請求項２に記載するアレイ基板は請求項１における第１スイッチ回路が第１薄膜トランジ
スタであって、該第２スイッチ回路が第２１薄膜トランジスタであって、該第１薄膜トラ
ンジスタの幅と長さの比例が該第２薄膜トランジスタの幅と長さの比例と異なり、第１ス
イッチ回路がＯＮになった場合の電流通能力が、第２スイッチ回路がＯＮになった場合の
電流通能力とが異なる。
【０００７】
請求項３に記載するアレイ基板は、それぞれの請求項１における画素ユニットが第３画素
電極と第３スイッチ回路とをさらに含み、該第３画素電極が該第３スイッチ回路を介して
該画素ユニットに対応する走査線に接続し、かつ該第３スイッチ回路を介して該第１スイ
ッチ回路と接続し、最終的に該第３画素電極と該画素ユニットに対応するデータ線と接続
を実現し、
該第２電極が該第２スイッチ回路と該第３スイッチ回路とを介して該第１スイッチ回路に
接続し、最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応するデータ線との接続を実現す
る。
【０００８】
請求項４に記載するアレイ基板は、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の画素ユニ
ットと、コモン電圧を入力するコモン電圧とを含んでなり、
それぞれの該画素ユニットは少なくとも２つの画素電極と、少なくとも２つのスイッチ回
路とを含み、少なくとも２つの該画素電極は第１画素電極と第２画素電極とを含み、少な
くとの２つの該スイッチ回路は該第１画素電極に作用する第１スイッチ回路と、該第２画
素電極に作用する第２スイッチ回路とを含み、それぞれの該画素ユニットが第１コントロ
ールスイッチをさらに含み、該コントロールスイッチが制御端と第１端と第２端とを含み
、該第１画素電極が該第スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する該走査線と該デ
ータ線とに接続し、該第２画素電極が該第２スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応
する走査線に接続し、かつ少なくとも該第２スイッチ回路を介して該第１スイッチ回路に
接続して最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応する該データ線と接続し、該コ
ントロールスイッチの制御端が該画素ユニットに対応する走査線に接続し、該コントロー
ルスイッチの該第１端と該第２画素電極が接続し、該コントロールスイッチの第２端が該
コモン電極と接続し、
該画素ユニットに対応する該走査線に走査信号を入力して該第１スイッチ回路と該第２ス
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イッチ回路と該コントロールスイッチとがＯＮになった場合、該第１画電極が該第１スイ
ッチ回路を介して該画素ユニットに対応するデータ線のデータ信号を受信し、該第２画素
電極が少なくとも該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回路とを順に介して該画素ユニッ
トに対応するデータ線からデータ信号を受信し、該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回
路の作用の下で該第１画素電極と該第２画素電極との間にゼロの電圧差が存在しなくなり
、該スイッチ回路がＯＮになった時間内に該第２画素電極の電圧を変化させ、該第２画素
電極と該コモン電極との電圧差を減少させ、かつゼロにしない。
【０００９】
請求項５に記載するアレイ基板は、請求項４における記第１スイッチ回路がＯＮになった
場合の電流通過能力が、該第２スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通過能力と異なり
、該第１画素電極と該第２画素電極との間に異なる電圧差を得る。
【００１０】
請求項６に記載するアレイ基板、請求項５における第１スイッチ回路が第１薄膜トランジ
スタであって、該第２スイッチ回路が第２１薄膜トランジスタであって、該第１薄膜トラ
ンジスタの幅と長さの比例が該第２薄膜トランジスタの幅と長さの比例と異なり、第１ス
イッチ回路がＯＮになった場合の電流通能力が、第２スイッチ回路がＯＮになった場合の
電流通能力とが異なる。
【００１１】
請求項７に記載するアレイ基板はそれぞれの請求項４における画素ユニットが第３画素電
極と第３スイッチ回路とをさらに含み、該第３画素電極が該第３スイッチ回路を介して該
画素ユニットに対応する走査線に接続し、かつ該第３スイッチ回路を介して該第１スイッ
チ回路と接続し、最終的に該第３画素電極と該画素ユニットに対応するデータ線と接続を
実現し、
該第２電極が該第２スイッチ回路と該第３スイッチ回路とを介して該第１スイッチ回路に
接続し、最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応するデータ線との接続を実現す
る。
【００１２】
請求項８に記載するアレイ基板は、請求項４におけるコントロールスイッチが放電薄膜ト
ランジスタであって、該コントロールスイッチの制御端が該放電薄膜トランジスタのゲー
トに対応し、該コントロールスイッチの第１端が該放電薄膜トランジスタのソースに対応
し、該コントロールスイッチの第２端が該放電薄膜トランジスタのドレインに対応し、該
放電薄膜トランジスタの幅と長さの比例が設定値よりも小さく、ＯＮになった時間内に該
第２画素電極と該コモン電極との電圧差を減少させ、かつゼロにしない。
【００１３】
請求項９に記載する液晶表示パネルは、アレイ基板と、カラーフィルタ基板と、該アレイ
基板と該カラーフィルタ基板との間に位置する液晶層を含み、
複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の画素ユニットと、コモン電圧を入力するコモ
ン電圧とを含んでなり、
それぞれの該画素ユニットは少なくとも２つの画素電極と、少なくとも２つのスイッチ回
路とを含み、少なくとも２つの該画素電極は第１画素電極と第２画素電極とを含み、少な
くとの２つの該スイッチ回路は該第１画素電極に作用する第１スイッチ回路と、該第２画
素電極に作用する第２スイッチ回路とを含み、それぞれの該画素ユニットが第１コントロ
ールスイッチをさらに含み、該コントロールスイッチが制御端と第１端と第２端とを含み
、該第１画素電極が該第スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応する該走査線と該デ
ータ線とに接続し、該第２画素電極が該第２スイッチ回路を介して該画素ユニットに対応
する走査線に接続し、かつ少なくとも該第２スイッチ回路を介して該第１スイッチ回路に
接続して最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応する該データ線と接続し、該コ
ントロールスイッチの制御端が該画素ユニットに対応する走査線に接続し、該コントロー
ルスイッチの該第１端と該第２画素電極が接続し、該コントロールスイッチの第２端が該
コモン電極と接続し、
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該画素ユニットに対応する該走査線に走査信号を入力して該第１スイッチ回路と該第２ス
イッチ回路と該コントロールスイッチとがＯＮになった場合、該第１画電極が該第１スイ
ッチ回路を介して該画素ユニットに対応するデータ線のデータ信号を受信し、該第２画素
電極が該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回路とを順に介して該画素ユニットに対応す
るデータ線からデータ信号を受信し、該第１スイッチ回路と該第２スイッチ回路の作用の
下で該第１画素電極と該第２画素電極との間にゼロの電圧差が存在しなくなり、かつ該第
１スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通過能力と、該第２スイッチ回路がＯＮになっ
た場合の電流通過能力とが異なって該第１画素電極と該第２画素電極との間に異なる電圧
差を得て、該コントロールスイッチが放電薄膜トランジスタであって、該コントロールス
イッチの制御端が該放電薄膜トランジスタのゲートに対応し、該コントロールスイッチの
第１端が該放電薄膜トランジスタのソースに対応し、該コントロールスイッチの第２端が
該放電薄膜トランジスタのドレインに対応し、該放電薄膜トランジスタが０Ｎになった時
間内に該第２画素電極の電圧を変化させ、該放電薄膜トランジスタの幅と長さの比例が設
定値よりも小さく、ＯＮになった時間内に該第２画素電極と該コモン電極との電圧差を減
少させ、かつゼロにしない。
【００１４】
請求項１０に記載する液晶表示パネルは、請求項９における第１スイッチ回路がＯＮにな
った場合の電流通過能力が、該第２スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通過能力と異
なり、該第１画素電極と該第２画素電極との間に異なる電圧差を得る。
【００１５】
請求項１１に記載する液晶表示パネルは、請求項１０における第１スイッチ回路が第１薄
膜トランジスタであって、該第２スイッチ回路が第２１薄膜トランジスタであって、該第
１薄膜トランジスタの幅と長さの比例が該第２薄膜トランジスタの幅と長さの比例と異な
り、第１スイッチ回路がＯＮになった場合の電流通能力が、第２スイッチ回路がＯＮにな
った場合の電流通能力とが異なる。
【００１６】
請求項１２に記載する液晶表示パネルは、それぞれの請求項９における画素ユニットが第
３画素電極と第３スイッチ回路とをさらに含み、該第３画素電極が該第３スイッチ回路を
介して該画素ユニットに対応する走査線に接続し、かつ該第３スイッチ回路を介して該第
１スイッチ回路と接続し、最終的に該第３画素電極と該画素ユニットに対応するデータ線
と接続を実現し、
該第２電極が該第２スイッチ回路と該第３スイッチ回路とを介して該第１スイッチ回路に
接続し、最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応するデータ線との接続を実現す
る。
【００１７】
請求項１３に記載する液晶表示パネルは、請求項９における該コントロールスイッチが放
電薄膜トランジスタであって、該コントロールスイッチの制御端が該放電薄膜トランジス
タのゲートに対応し、該コントロールスイッチの第１端が該放電薄膜トランジスタのソー
スに対応し、該コントロールスイッチの第２端が該放電薄膜トランジスタのドレインに対
応し、該放電薄膜トランジスタの幅と長さの比例が設定値よりも小さく、ＯＮになった時
間内に該第２画素電極と該コモン電極との電圧差を減少させ、かつゼロにしない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明によるアレイ基板の実施例の構造を示した説明図である。
【図２】図１に開示するアレイ基板の画素ユニットの構造に対する等価回路図である。
【図３】図２の画素ユニットのスイッチ回路とコントロールスイッチとがＯＮになった場
合の等価回路図である。
【図４】他の実施の形態によるアレイ基板の構造を示した説明図である。
【図５】図４に開示するアレイ基板の画素ユニットに対する等価回路図である。
【図６】図５に開示する画素ユニットのスイッチ回路とコントロールスイッチとがＯＮに
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なった場合の等価回路図である。
【図７】この発明による液晶表示パネルの構造を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
液晶技術において、大視野角における色彩の歪みを改善するための、画素のレイアウトに
おいて、通常一つの画素が異なる配向の液晶を具える複数の画素エリアに分割し、それぞ
れの画素エリアに異なる電圧を印加することによって画素エリアの液晶分子の配向を異な
るものとし、ここから大視野角における色彩に歪みを改善し、ＬＣＳ（Ｌｏｗ Ｃｏｌｏ
ｒ Ｓｈｉｆｔ）、色ずれ抑制の効果を達成することができ、即ち大視野角における色彩
の差異を小さくする効果が得られる。
【００２０】
以下、実施例を挙げ、図面を参照にしてこの発明を詳述する。
【実施例】
【００２１】
図１、２に開示するように、この発明によるアレイ基板は、複数の走査線１１と、複数の
データ線１２と、複数の画素ユニット１３と、コモン電圧を入力するコモン電圧１４とを
含んでなる。
【００２２】
それぞれの画素ユニット１３は２つの画素電極と２つスイッチ回路とを含む。２角画素電
極は第１画素電極Ｍ１と第２画素電極Ｍ２であって、２つのスイッチ回路は、いずれも薄
膜トランジスタで実現し、それぞれ第１画素電極Ｍ１に作用する第１薄膜トランジスタＴ
１と第２画素電極Ｍ２に作用する薄膜トランジスタＴ２である。第１薄膜トランジスタＴ
１と第２薄膜トランジスタｔ２は、いずれも制御端と入力端と及び出力端とを含む。第１
薄膜トランジスタＴ１のゲートと第２薄膜トランジスタＴ２のゲートは、いずれも画素ユ
ニット１３に対応する走査線１１に電気的に接続し、第１薄膜トランジスタＴ１のソース
は画素ユニット１３に対応するデータ線１２に電気的に接続し、第１薄膜トランジスタＴ
１のドレインは第１画素電極Ｍ１と電気的に接続する。第２薄膜トランジスタＴ２のソー
スは第２画素電極Ｍ２に電気的に接続する。ここから第２画素電極Ｍ２は第２薄膜トラン
ジスタＴ２を介して第１薄膜トランジスタＴ１に接続して、最終的に第２画素電極と画素
ユニット１３に対応するデータ線１２とが接続する。
【００２３】
それぞれの画素ユニット１３は、コントロールスイッチＱ１を含み、コントロールスイッ
チＱ１は制御端と第１端と第２端とを含む。その内コントロールスイッチＱ１の制御端は
画素ユニット１３に対応する走査線１１と電気的に接続し、コントロールスイッチＱ１の
第１端は第２画素電極Ｍ２と電気的に接続し、コントロールスイッチＱ１の第２端はコモ
ン電極と電気的に接続する。その内、実施例の方式のコントロールスイッチＱ１は放電薄
膜トランジスタであって、コントロールスイッチＱ１制御端は放電薄膜トランジスタのゲ
ートに対応し、コントロールスイッチＱ１の第１端は放電薄膜トランジスタのソースに対
応し、コントロールスイッチＱ１の第２端は放電薄膜トランジスタのドレインに対応する
。
【００２４】
他の実施の形態において、第１スイッチ回路、第２スイッチ回路、コントロールスイッチ
はダーリントントランジスタであってもよいが、ここでは限定しない。
【００２５】
画素ユニット１３を駆動してワークを実行させる場合、コモン電極１４にコモン電圧を入
力し、走査線１１に走査信号を入力して、第１薄膜トランジスタＴ１と、第２薄膜トラン
ジスタＴ２と、コントロールスイッチＱ１がＯＮになるように制御し、データ線１２にデ
ータ信号を入力する。該データ信号は第１薄膜トランジスタＴ１を介して第１画素電極Ｍ
１に入力し、第１薄膜トランジスタＴ１と第２薄膜トランジスタＴ２を順に通過して第２
画素電極Ｍ２に至る。ここから第１画素電極Ｍ１は第１薄膜トランジスタＴ１を介してデ
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ータ線１３からのデータ信号を受け、第２画素電極Ｍ２はデータ線１３からのデータ信号
を受信する。第１薄膜トランジスタＴ１と第２薄膜トランジスタＴ２との作用によって、
第１画素電極Ｍ１の電圧と第２画素電極Ｍ２の電圧に一定の差異が存在することになる。
具体的に述べれば、図３に開示するように、薄膜トランジスタがＯＮになった場合、薄膜
トランジスタは所定の抵抗値を有する抵抗に相当する。該抵抗値の大きさは、薄膜トラン
ジスタの幅と長さの比例に関連する。薄膜トランジスタの幅と長さの比例が大きくなるほ
どＯＮになった場合の等価抵抗値が小さくなる。薄膜トランジスタの幅と長さの比例が小
さくなるほど、ＯＮになった場合の等価抵抗値が大きくなる。仮に第１薄膜トランジスタ
Ｔ１がＯＮになった場合の等価抵抗がＲａであって、第２薄膜トランジスタＴ２がＯＮに
なった場合の等価抵抗がＲｂであって、コントロールスイッチがＯＮとなった場合の等価
抵抗がＲｃであったとすれば、走査線１１に走査信号を入力した場合の抵抗Ｒａ、抵抗Ｒ
ｂ、抵抗Ｒｃは直列する。出た線１２にデータ信号を入力した場合、データ信号は抵抗Ｒ
ａを介して第１画素電極Ｍ１に入力し、かつ抵抗Ｒａ、抵抗Ｒｂを順に通過して第２画素
電極Ｍ２に入力する。仮にデータ線１２に入力する電圧がＶｓだとすれば、電圧の直列分
圧の原理に基づき第１画素電極Ｍ１の電圧は、次の式１の通りになる。
【００２６】
【数１】

【００２７】
また、第２画素電極の電圧は次の式２の通りになる。
【００２８】

【数２】

ここから分かるように、第２画素電極Ｍ２の電圧は第１画素電極Ｍ１の電圧より低い。こ
こから第１画素電極Ｍ１と第２画素電極Ｍ２との間に一定の差異が存在することになり、
両者の間の電圧差はゼロではなくなる。このため大視野角における色ずれを改善し、画像
表示の品質を高めることができる。
【００２９】
この実施の形態において、第１薄膜トランジスタＴ１と第２薄膜トランジスタＴ２は同一
のタイプの薄膜トランジスタである。即ち両者の幅と長さは同一であって、ここから第１
薄膜トランジスタＴ１と第２薄膜トランジスタＴ２がＯＮになった場合、対応する等価の
抵抗Ｒあと抵抗Ｒｂとの抵抗値が同一になる。このため、第１薄膜トランジスタＴ１と第
２薄膜トランジスタＴ２とがＯＮになった場合の電流通過能力も同一になり、抵抗の直列
分圧の原理に基づき、両者は等価の抵抗の抵抗値が同一ではあるものの、同様に第１画素
電極Ｍ１と第２画素電極Ｍ２とが異なる電圧を有し、大視野角における色ずれを改善する
効果を達成することができる。
【００３０】
また、コントロールスイッチＱ１がＯＮとなった時間内に第２画素電極Ｍ２の電圧を変化
させて、第２画素電極Ｍ２とコモン電極１４との間の電圧差を減少させ、かつゼロではな
くする。具体的に述べれば、正極性（データ信号ｋがコモン電圧より大きい）反転時にお
いて、走査線１１に走査信号を入力してコントロールスイッチＱ１がＯＮになるように制
御した場合、第２画素電極Ｍ２の一部の電荷がコモン電極１４に移転し、第２画素電極Ｍ
２の電圧が下がり、第２画素電極Ｍ２の電圧が第１画素電極Ｍ１の電圧に比して、さらに
一歩進んで異なってくる。しかも第２画素電極Ｍ２とコモン電極１４との間の電圧差も減
少し、ここから大視野角における色ずれをさらに改善することができる。さらに一歩進ん
で画像表示の質量を高めることができる。負極性（データ信号がコモン電圧より低い）反
転時において、第２画素電極Ｍ２はコモン電極１４を介して充電され、第２画素電圧Ｍ２
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の電圧が増加する。しかもコントロールスイッチＱ１の制御の作用の下で第２画素電圧Ｍ
２の増加した電圧が、第２画素電圧Ｍ２と第１画素電極Ｍ１との電圧の差と異なってくる
。ここから第１画素電極Ｍ１と第２画素電極Ｍ２との間には、依然として一定の電圧差が
存在することになる。しかも第２画素電極Ｍ２の電圧が増加する情況下にあって第２画素
電極Ｍ２とコモン電圧１４との間の電圧差が減少する。このためさらに一歩進んで大視野
角における色ずれを改善することができる。また、コントロールスイッチＱ１がＯＮとな
る時間内に第２画素電極Ｍ２とコモン電極１４との間の電圧がゼロでなくなるように制御
して、第２画素電極の正常な画像表示状態を保証する。よって、正極性の反転であろうと
、負極性の反転であろうと、コントロールスイッチがＯＮになった場合、第２画素電極Ｍ
２の電圧が変化し、第２画素電極とコモン電極との間の電圧差が減少し、かつゼロではな
くなる。この実施の形態におけるコントロールスイッチＱ１は薄膜トランジスタであって
、コントロールスイッチＱ１の幅と長さの比例が設定値より小さい。このためコントロー
ルスイッチＱ１がＯＮになった場合の電流通過能力は比的低く、このため第２画素電極Ｍ
２とコモン電極１４との間の電荷の移転速度が遅くなり、コントロールスイッチＱ１がＯ
Ｎとなった時間内に第２画素電極Ｍ２とコモン電極１４との間で電荷の平衡状態には至ら
ない。しかも、両者の間には依然として一定の電圧差が存在し、第２画素電極Ｍ２とコモ
ン電極１４との間の電荷お移動速度を制御して第１画素電極と第２画素電極Ｍ２との電圧
が異なるようにする（負極性反転の場合）。
【００３１】
他の実施の形態において、第１薄膜トランジスタと第２薄膜トランジスタとの幅と長さが
異なっていてもよい。ここから第１薄膜トランジスタと第２薄膜トランジスタとがＯＮに
なった場合の電流通過能力が異なり、第１画素電極と第２画素電極との間に異なる電圧差
が異なってくる。例えば、第１薄膜トランジスタの幅と長さの比例を第２薄膜トランジス
タの幅と長さの比例より大きくし、ここから第１画素電極と第２画素電極との間の電圧差
を増大させ、さらに好ましい色ずれ改善の効果が得られる。当然のことながら、第１薄膜
トランジスタの幅と長さの比例を第２薄膜トランジスタの幅と長さの比例より小さくして
もよく、実際の必要に応じて選択することができる。よって、ここでは限定はしない。
【００３２】
よって、第１薄膜トランジスタと第２薄膜トランジスタとの幅と長さの比例を変化させて
、ここから第１薄膜トランジスタと第２薄膜トランジスタとがＯＮになった場合の等価抵
抗の抵抗値を変化させて、第１画素電極と第２画素電極との間の電圧差を得て、異なるＬ
ＣＳ（Ｌｏｗ Ｃｏｌｏｒ Ｓｈｉｆｔ）の効果を達することができる。
【００３３】
その他の実施の形態において、薄膜トランジスタの幅と長さの比例を変化させないで第１
画素電極と第２画素電極との間の電圧差を変化させてもよい。第１スイッチ回路は第１薄
膜トランジスタを実現させるためだけに使用し、第２スイッチ回路が第２薄膜トランジス
タを介して分圧抵抗を実現させてもよく、第１スイッチ回路と第２スイッチとがＯＮにな
った場合の電流通過能力が異なるようにする。ここから第１画素電圧と第画素電圧との間
の電圧差を得る。具体的に述べれば、第１画素電圧は第１薄膜トランジスタを介して画素
ユニットに対応するデータ線に接続し、第２画素電極は第２薄膜トランジスタと分圧抵抗
とを順に通過して第１薄膜トランジスタと接続し、最終的に第２画素電極と画素ユニット
に対応するデータ線の接続を実現する。第１薄膜トランジスタと第２薄膜トランジスタと
の幅と長さの比例は同一であってもよく、分圧抵抗の大きさを調整することによって、第
２スイッチ回路の電流通過能力を調整することができ、第１スイッチ回路と第２スイッチ
回路がＯＮになった場合の電流通過能力を異なったものにする。ここから第１画素電極と
第２画素電極との電圧差が得られ、異なるＬＣＳ（Ｌｏｗ Ｃｏｌｏｒ Ｓｈｉｆｔ）の効
果を達することができる。当然のことながら、その他の実施の形態において、第１画素電
極と第２画素電極とに異なる電圧を供給するために、第１スイッチ回路は１つ、又は複数
の分圧抵抗を含んでもよく、第２スイッチ回路は複数の分圧抵抗を含んでもよく、ここか
ら第１画素電極と第２画素電極のことなる電圧を実現する。
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【００３４】
図４、５に、この発明によるアレイ基板の他の実施の形態を開示する。図面の開示によれ
ば、それぞれの画素ユニット２３は第３画素電極Ｍ３と第３スイッチ回路とをさらに含む
。第３スイッチ回路は第３薄膜トランジスタＴ３である。第３画素電極Ｍ３は第３薄膜ト
ランジスタＴ３を介して第１薄膜トランジスタＴ１に接続し、最終的に画素電極Ｍ３と画
素ユニット２３に対応するデータ線２２と接続する。第２画素電極Ｍ２は第２薄膜トラン
ジスタＴ２と第３薄膜トランジスタＴ３とを介して第１薄膜トランジスタＴ１に接続し、
最終的に第２画素電極は画素ユニット２３に対応するデータ線２２と接続する。具体的に
述べれば、３つの薄膜トランジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ３のゲートは画素ユニット２３の走査
線２１に接続し、第１薄膜トランジスタＴ１のソースは画素ユニット２３に対応するデー
タ線２２に接続し、第１薄膜トランジスタＴ１のドレインは第１画素電極Ｍ１に接続する
。第３薄膜トランジスタＴ３のソースは第１薄膜トランジスタＴ１のドレインに接続し、
第３薄膜トランジスタＴ３のドレインは第３画素電極Ｍ３に接続する。第２薄膜トランジ
スタＴ２のソースは第３薄膜トランジスタのドレインに接続し、第２薄膜トランジスタＴ
２のドレインは第２画素電極Ｍ２に接続する。
【００３５】
走査線２１に走査信号を入力して３つの薄膜トランジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ３とコントロー
ルスイッチＱ１とがＯＮになった場合、データ線２２にデータ信号を入力し、第１画素電
極Ｍ１が第１薄膜トランジスタを介してデータ信号を受信し、第３画素電極が第１薄膜ト
ランジスタＴ１と第３薄膜トランジスタＴ３とを順に通過してデータ信号を受信する。第
２画素電極Ｍ２は第１薄膜トランジスタＴ１と第３薄膜トランジスタＴ３を順に通過して
データ信号を受信する。第３画素電極Ｍ３は第１薄膜トランジスタＴ１と第３薄膜トラン
ジスタＴ２とを通過してデータ信号を受信する。図６に開示するように、仮に３つの薄膜
トランジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ３とコントロールスイッチＱ１がＯＮになった場合、等価の
抵抗がそれぞれＲａ、Ｒｂ、Ｒｃであって、データ線２３に入力する電圧がＶｓであれば
、第１画素電極Ｍ１の電圧は、次の式３に開示するとおりである。
【００３６】
【数３】

【００３７】
また、第３画素電極Ｍ３の電圧は次の式４に開示するとおりである。
【００３８】
【数４】

【００３９】
また、第２画素電圧Ｍ２の電圧は、次の式５に開示する通りである。
【００４０】
【数５】

【００４１】
以上から明らかなように、第３画素電極Ｍ３の電圧が第１画素電極Ｍ１の電圧より低く、
第２画素電極Ｍ２の電圧が第３画素電極Ｍ３より低い。ここから３つの画素電極Ｍ１、Ｍ
２、Ｍ３の間に一定の電圧差が存在し、大視野角における色ずれを改善することができ、
３つの薄膜トランジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ３の幅と長さを調整することによって、薄膜トラ
ンジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ３がＯＮになった場合の等価の抵抗値を調整することができ、こ
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ここから異なるＬＣＳ（Ｌｏｗ Ｃｏｌｏｒ Ｓｈｉｆｔ）の効果を達成することができる
。
【００４２】
　その他の実施の形態において、それぞれの画素ユニットは第４画素電極と第５画素電極
とを含む。増加する画素電極については、上述する実施の形態の方式によって実施するこ
とができるので、ここでは詳述しない。
【００４３】
図７に、この発明による液晶表示パネルの実施の形態を開示する。図面の開示によれば、
この発明の液晶表示パネルはアレイ基板７０１と、カラーフィルタ基板７０２と、アレイ
基板７０１とカラーフィルタ基板７０２との間に位置する液晶層７０３とを含む。アレイ
基板については、上述するそれぞれの実施の形態によるアレイ基板である。
【００４４】
以上述べたこの発明の実施の形態は、この発明の実施の範囲を限定するものではない。こ
の発明の明細書と図面の内容に基づいて行われ、かつ均等の効果を有する工程の変更、も
しくは直接又は間接的に他の関連技術運用することは、いずれも同様の道理であって、い
ずれもこの発明の特許請求の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００４５】
１１         走査線
１２         データ線
１３         画素ユニット
１４         コモン電極
２１         走査線
２２         データ線
２３         画素ユニット
７０１       アレイ基板
７０２       カラーフィルタ基板
７０３       液晶層
Ｍ１         第１画素電極
Ｍ２         第２画素電極
Ｍ３         第３画素電極
Ｔ１         第１薄膜トランジスタ
Ｔ２         第２薄膜トランジスタ
Ｔ３         第３薄膜トランジスタ
Ｑ１         コントロールスイッチ
Ｒａ         抵抗
Ｒｂ         抵抗
Ｒｃ         抵抗
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【要約の続き】
該第１スイッチ回路に接続して最終的に該第２画素電極と該画素ユニットに対応する該データ線と接続し、該コント
ロールスイッチの制御端が該画素ユニットに対応する走査線に接続し、該コントロールスイッチの該第１端と該第２
画素電極が接続し、該コントロールスイッチの第２端が該コモン電極と接続し、液晶表示パネルは係るアレイ基板と
、カラーフィルタ基板と、該アレイ基板と該カラーフィルタ基板との間に位置する液晶層を含む。
【選択図】 図１
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